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典型应用图：

Administrator
打字机文本
如输入无电解电容对地，输入要串几十欧电阻，对地并单向TVS应对热插拨与过冲,
EN脚加104-105对地缓启动; 如输出12∨以上，FB脚通常不需补偿电容.
修改补偿电路7.5K或1nF电容，使电感前端SW的波形整齐清晰无大小波.
8脚限流电阻与电感尽量用大点，可防止开关机瞬间电流过大，保护芯片
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